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LL 4151

Silizium-Epitaxial-Planar-Diode
Anwendungen: Extrerm schnella Schalter

Besonders Merkmale:
@ Elektrische Daten entsprechen denen des Typ TN 4151

Abmessungen in mm

Anschiinis var innl

Illl:luuili
Dy=14 8 Glasgehause
S00 80
] MiniMELF
" Gewicht max. 0,19
Absolute Grenzdaten
Periodische Spitzensperrspannung Unam 75 W
Sperrspannung Uy 50 W
StoBdurchlaBstrom
!D =1 ps e 2 A
Pariodischer DurchlaBspitzenstrom | —-— 450 ma,
DurchlaBstrom [ 200 ma
Durchlalstrom, Mittelwert
U, =0 e 150 mA
Verlustleistung P, 500 mW
Sperrschichttemperatur TI 200 o
Lagerungstemperaturbereich Ty - 65...+ 200 “C
Maximaler Warmewiderstand
Sperrschicht-Umgebung
auf Leiterplatte 50 mmx50 mmx16mm A, . 500 LA

Datasheet Rev. 1.3 — 01/19 — data without warranty / liability



Telefunken Diode LL4151 Datasheet

LL 4151

KenngraBen Mim. Typ. Max.
= 25 2C, falls nicht anders angegeben

DurchlaBspannung

.= 50mA u 0.88 1 W
Sperrstrom

U, =60% In &0 i

UH-SUV,E-1ED°C I 50 [T
Durchbruchspannung

fy =5 pA Uggy 75 W
Diodenkapazitit

Ug=101=1MHz U, =50 mV CU- 1.7 2 pF
Ruckwartserholzeit

le=ig=10 mA, i,=1mA i, 4 ns

l=10ma, U =6%

fg=0.1 -1, R =1000 [ 2 ns
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